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- Linia de transmissio

- Linia de transmissio microstrip

- Linia de transmissio three-line-microstrip
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Linia de transmissio microstrip
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Linia de transmissio three-microstrip

Definici6é de tensid i corrent modal
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Parametres de dispersio / parametres S:

- Propietats

- Si el circuit és passiu (no te guany) el modul de tots els elements de la matriu S
es menor o igual a 1.

- Sila xarxa que descriu la matriu és reciproca (no té elements que funcionen de
mode diferent en funcié del sentit de propagacio), la matriu de parametres S és
simétrica 0 lo que és el mateix, la matriu S es igual a la seva matriu
transposada.

Si=S;
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Parametres de dispersio / parametres S:

- Metode de calcul
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Transicio d’estudi:

Impedancia paral-lela al segon i tercer strip
en unalinia de transicio three-line-microstrip
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Model circuital equivalent:
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- EQUACIONS RESULTANTS:

Veel = VeeZ
Vool = Vooz
Voel = Voez
leer = —leex

1
EIAZ —(lpe1r + Ipez )

L= —(Ioo1 + ooz )

1
—Voo1 + EVoel = 2xZy (lger + loez )
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- Model circuital multimodal equivalent per a la transicio:

lee1 [ee2 . a; . Zin—12, S.. = ﬁ * (1 + S--)
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D=-7, E=4Z,+8Z, f=5Z,+8Z,

Z, :impedancia de referencia. Z,:impedancies d’estudi del circuit
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5. Validacio del model

Primer circuit simulat:

f——

Segon circuit simulat:

T
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O Simulacio del primer circuit:
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O Simulacio del segon circuit:
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Hem validat un model circuital equivalent per a la transicio de dos
iImpedancies paral-leles als strips en una linia de transmissio

three-line-microstrip.

El model obtingut és:
- Matematicament rigoros
- Permet un analisi simple i quantitatiu

- Separa la contribucio dels modes per ports diferents
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